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主要研究方向：

    第三代宽禁带半导体材料功率器件，功率集成电源管理芯片

简    历：

1991-1995 在浙江大学获得电气工程学院应用电子技术学士学位
1996-2000 在英国赫洛瓦特大学获得计算机及电气工程博士学位

2000-2001 在英国德蒙特福特大学任博士后副研究员

2001-2002 在美国贝尔实验室任博士后研究员

2002-2007 在美国英平润公司任芯片设计工程师

2008-2012 在美国英特矽尔公司任首席芯片设计工程师

2012-2017 在矽立杰杭州半导体有限公司任主任设计工程师

2017-2020 在浙大城市学院信息与电气工程学院任特聘副研究员

2020-至今 在浙大城市学院信息与电气工程学院任副教授

研究（情况）项目：

“面向高频高压应用的元胞级碳化硅功率集成芯片技术基础研究”, 国家自然科学基金委面上项目, 51877198, 主持
“基于碳化硅NMOS的模拟集成电路芯片技术的研究”, 省自然科学基金探索项目, LY21E070001, 主持
“元胞级碳化硅功率集成芯片技术研究”, 市科技局计划项目, 主持
“极高密度TCAM芯片设计及其制造方法”, 市重大科技创新项目, 20182014B03, 参与
“碳化硅器件的评估测试”, 苏州英能电子科技有限公司, 主持
发表的论文、专著、教材：

“Design and Characterization of Area-Efficient Trench Termination for 4H-SiC Devices” 

Wang, Hengyu; Wang, Jue*; Liu, Li; Ren, Na; Wu, Jiupeng; Wang, Ce; Yang, Shu; Sheng, Kuang

IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2019, 7(3): 1519-1526.  SCI.

“Investigation of 1200 V SiC MOSFETs' Surge Reliability” 

Li, Huan; Wang, Jue*; Ren, Na; Xu, Hongyi; Sheng, Kuang

Micromachines, 2019, 10(7): 0-485. SCI.

“Trench Termination With SiO2-Encapsulated Dielectric for Near-Ideal Breakdown Voltage in 4H-SiC Devices”
Wang, Hengyu; Wang, Jue*; Liu, Li; Li, Yucen; Wang, Baozhu; Xu, Hongyi; Yang, Shu; Sheng, Kuang

IEEE Electron Device Letters, 2019, 40(2): 353-353. SCI.

“Experimental Demonstration and Analysis of a 1.35-kV 0.92-mohm cm2 SiC Super Junction Schottky Diode”
Xueqian Zhong; Baozhu Wang; Jue Wang*; Kuang Sheng

IEEE Transactions on Electron Devices, 2018, 65(4): 1458-1465. SCI.

“Investigations on mesa width design for 4H-SiC trench super junction Schottky diodes”
Xueqian Zhong; Jue Wang*; Baozhu Wang; Hengyu Wang; Qing Guo; Kuang Sheng

Chinese Physics B, 2018, 27(8). SCI.

“Design and Experimental Study of 4H-SiC Trenched Junction Barrier Schottky Diodes”
Na Ren*; Jue Wang; Kuang Sheng

IEEE Trans. on Electron Devices, 2014, 61(7): 2459-2465. SCI.

“1.4 kV 4H-SiC PiN diode with a robust non-uniform floating guard ring termination”
S Chen; K. Sheng*; J. Wang

Journal of Semiconductors, 2014, 35(5): 054003. EI.

“A Comparison of Early Stage Hot Carrier Degradation behaviour in 5V and 3V Submicron Low Doped Drain Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors”
M.M. De Souza*; J. Wang; S. Manhas; E.M. Sankara Narayanan; A.S. Oates

Journal of Microelectronics Reliability, 2001, 41(2): 169-177. SCI.

“A Closed-Form Analytical Solution of 6H-SiC Punch-Through PiN diode Breakdown Voltages”
Jue Wang*; B. W. Williams; Shankar Ekkanath Madathil; Maria Desouza

Material Science Forum, 2000, 338-342: 1359-1362. SCI.

“Comparison of 5 kV 4H-SiC N-Channel and P-Channel IGBTs”
Jue Wang*; B. W. Williams; Shankar E. Madathil; M. M. Desouza

Materials Science Forum, 2000, 338-342: 1411-1414. SCI.

“The 4H-SiC NPN Power Bipolar Junction Transistor”
J. Wang*; B W Williams

Semiconductor Science & Technology, 1999, 14: 1088-1097. SCI.

“A new Static Induction Thyristor (SITh) analytical model”
J. Wang*; B.W. Williams

IEEE Trans. on Power Electronics, 1999, 14(5): 866-876. SCI.

“Evaluation of high-voltage 4H-SiC switching devices”
Jue Wang*; Barry W. Williams

IEEE Trans. on Electron Devices, 1999, 46(3): 589-597. SCI.

“A Simulation study of high-voltage 4H-SiC IGBTs”
J. Wang*; B W Williams

Semiconductor Science & Technology, 1998, 13: 806-815. SCI.

科研成果及专利：
一种SiC MOSFET 浪涌性能测试方法

李焕; 王珏; 杭国强; 李正豪; 于浩

2019-10-23, 中国, ZL 2019 1 1011971.5

同步整流控制方法与控制电路以及开关型电压调节器

陈君; 王珏

2016-8-17, 中国, 201310474740.4

一种电压检测电路

王珏

2015-8-19, 中国, 201310366630.6

System and method for high precision current sensing

R.H.Isham; Jue Wang

2010-7-21, 美国, 9088208

System and method for pre-charging a bootstrap capacitor in a switching regulator with high pre-bias voltage

Jue Wang

2009-11-3, 美国, 8154334

Controller including a sawtooth generator and method of operating the same

M.R.Dwarakanath; Jue Wang

2006-10-20, 美国, 7948280

Controller for a power converter and a method of controlling a switch thereof

M.R.Dwarakanath; Jue Wang

2004-1-29, 美国, 7038438

Digital controller for a power converter employing selectable phases of a clock signal

M.R.Dwarakanath; Jue Wang

2004-1-29, 美国, 7019505

研究生培养等教学情况：

现指导专业硕士研究生三名,已毕业硕士研究生一名

教授课程: 微电子工艺基础, 集成电路实验II, 微电子综合实训
奖励和荣誉：

其它：

